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内容概要

　　《模拟电子技术学习及考研辅导》可作为相关专业学生报考硕士研究生的学习用参考书及复习指
导书，也适合于高等院校相关专业的学生自学使用，同时可作为高等院校教师的教学参考书。
 “模拟电子技术”是高等院校开设的专业基础课程，同时也是全国高等院校相关专业的硕士研究生入
学考试必考课程。
为了帮助广大学生进行系统复习，我们根据“模拟电子技术”课程教学基本要求编写了《模拟电子技
术学习及考研辅导》。
　　全书共分为10章，每一章均由知识要点、知识点详解、真题及例题解析、自我测试4部分组成。
各章通过知识要点和知识点详解对本章内容作了高度概括和叙述，真题及例题解析中的例题大都选自
国内重点高等院校和科研院所历年考研真题，并作了详细分析和解答。
自我测试中均附有参考答案，使学生通过练习以检测学习效果，进一步提高解题能力。
《模拟电子技术学习及考研辅导》最后还提供了部分高等院校最新模拟电子技术硕士研究生入学考试
真题。
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章节摘录

　　第1章　常用半导体器件　　知识要点　　本章主要是二极管和稳压管的伏安特性和主要参数，
晶体管的共射输入特性、输出特性和主要参数，以及场效应管的转移特性、输出特性和主要参数，即
常用半导体的外特性及参数。
　　1. 重点：二极管和稳压管的伏安特性和主要参数，晶体管的共射输入特性、输出特性和主要参数
；场效应管的转移特性、输出特性和主要参数。
　　2. 难点：二极管的直流电阻和动态电阻；双极型晶体管和单极型晶体管的工作区域。
　　3. 考点：半导体基础知识正确性的判断；电子电路中二极管、稳压管、晶体管和场效应管工作状
态的判断；已知电子电路的输入电压求解输出电压；根据管子的特性求解其主要参数。
　　1.1 知识点详解　　1.1.1 半导体基础知识　　1.基本概念　　自由电子：在常温下，仅有极少数的
价电子由于热运动获得足够的能量，从而挣脱共价键的束缚成为自由电子。
　　空穴：在极少数的价电子成为自由电子的同时，在共价键留下一个空位置，成为空穴。
　　复合：自由电子在运动的过程中如果与空穴相遇就会填补空穴，使两者同时消失，这种现象称为
复合。
　　2. PN结　　1）PN结的形成　　载流子在外电场作用下的定向运动称为漂移运动，所形成的电流
称为漂移电流。
因浓度差而引起的载流子的定向运动称为扩散运动，所形成的电流称为扩散电流。
　　2）PN结的单向导电性　　正偏时，外电场削弱内电场，PN结变薄，势垒降低，有利于多子扩散
，不利于少子漂移，由于多子扩散形成大的正向电流，PN结导通。
　　反偏时，外电场增强内电场，PN结变厚，势垒提高。
不利于多子扩散，但利于少子漂移，由于少子漂移形成很小的反向电流，认为PN结处于截止状态。
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编辑推荐

　　《模拟电子技术学习及考研辅导》力求科学性、先进性、指导性，既能促进高等工科院校学生的"
模拟电子技术"学习，又不脱离大多数一般院校的实际，提供切实可行的参考实例。
　　“模拟电子技术”考题的具体类型并不是很多，因此在选择例题和习题的过程中，编者们主要针
对典型题型和一些具有代表性的真题进行了总结，并选择了一些高等工科院校的最新试题。
其目的是使读者了解和掌握不同类型题目的解题方法和技巧，以便扩大解题思路，培养分析和解决实
际问题的能力。
　　《模拟电子技术学习及考研辅导》可作为相关专业学生报考硕士研究生的学习用参考书及复习指
导书，也适合于高等院校相关专业的学生自学使用，同时可作为高等院校教师的教学参考书。
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